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　　摘要:聚合物稀土配合物兼具稀土离子独特的发光特性和聚合物易加工成型等优点,在平面显示和信息通

讯等领域具有巨大的应用潜力,研究开发新型大分子配体以及稀土含量高且荧光强的聚合物稀土配合物材料

具有重要意义。本文重点对聚合物稀土配合物发光材料结构设计和合成方法的研究进展进行了综述, 并从大

分子配体和高分子稀土配合物的结构与发光性能关系的角度进行了深入分析,对聚合物稀土配合物发光材料

的应用前景进行了展望。
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稀土发光材料在发光材料领域占有非常重要的地位[ 1 ～ 6] 。聚合物材料具有原料丰富 、易成型加工 、

物理化学稳定性好 、力学性能优良 、质轻价廉等优点 。将具有特殊的发光性能的稀土材料引入到聚合物

基体中可获得一类聚合物基稀土发光材料[ 7, 8] 。1963 年W olf f和 Pressley[ 9] 将铕的小分子配合物 Eu

( T TA) 3 ( T TA为噻吩甲酰三氟丙酮)直接掺杂于聚甲基丙烯酸甲酯( PM M A)中, 首次获得了掺杂型聚

合物基稀土发光材料 。稀土直接掺杂制备聚合物发光材料的方法简单,然而,研究发现, 该方法制备的材

料在荧光强度达到一定值后, 稀土离子的集聚使稀土离子之间发生能量传递, 导致以辐射跃迁的能量减

少,从而表现为荧光强度迅速降低, 即“浓度猝灭”现象 。

为解决上述问题,可将稀土离子通过配位键键合到大分子链上,制备聚合物稀土配合物材料。相对

于掺杂型稀土聚合物,聚合物稀土配合物发光材料具有更加优异的综合性能,在光致发光 、激光材料 、太

阳能转换以及光学通讯等领域更具应用前景
[ 10 ～ 14]

。聚合物稀土配合物发光材料的合成方法主要为两

种:( 1)以可发生聚合反应的小分子稀土配合物作为单体,通过均聚或与其它有机单体进行共聚制备;( 2)

使稀土离子与带有可配位基团的聚合物进行配位反应 。除此之外,原位复合法也可用于聚合物稀土配合

物发光材料的制备。本文将重点对前这两种常用的合成方法的研究进展情况进行综述, 并简单介绍原位

复合合成方法, 对比分析不同合成方法制得的聚合物稀土配合物材料结构与发光性能之间的关系。

1　小分子稀土配合物单体的聚合反应

小分子稀土配合物单体主要是利用稀土离子与小分子配体之间的配位反应制得的, 要求其中的小分

子配体要带有活性基团, 如可发生自由基聚合的双键(最典型的配体为丙烯酸)或可发生缩聚反应的氨

基 、羟基等,以保证小分子稀土配合物具有一定的活性,通过均聚或与其它活性单体的自由基共聚或缩聚

反应制得聚合物稀土配合物发光材料。

刘文敏等
[ 15]
合成了含有双键的镝烷氧单体( DM ) ,并在偶氮二异丁腈( AIBN )的引发下均聚,获得了

聚合物镝配合物( PDM) 。其能够发射出 Dy
3+
的特征荧光,且由于 Dy

3+
键合在聚合物骨架上,使 Dy

3+
均

匀分散于体系中,不易聚集产生“浓度猝灭”,故其荧光强度远高于小分子配合物单体 DM 。上述研究结
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果表明聚合物稀土配合物的荧光强度要高于相应的小分子稀土配合物 。Du等
[ 8]
首先利用 Eu

3+
与萘甲

酸( Nap)和 AA 之间的配位反应合成了稀土配合物 Eu( Nap) 2AA,然后使其分别与苯乙烯( S t)和甲基丙

烯酸甲酯( MM A)共聚,制备了两种聚合物稀土配合物 PS/AAEu( N ap) 2 和 PMM/AAEu( N ap) 2 (图 1) 。

研究表明, 在紫外光激发下,制得的聚合物稀土配合物能够发射出较强的红色荧光, 且其发光强度明显高

于小分子配合物单体 Eu( Nap) 2 AA 。

图 1　PS/ AAEu( Nap) 2 和 PM M/AAEu( Nap) 2 的结构

Figure 1　Structures of PS/ AAEu( Nap) 2 and PM M/ AAEu( Nap) 2

图 2　含 Eu3 +的小分子配合物单体

F igure 2　St ruc ture o f the Eu3+-containing

small mo lecular complex

Okamo to 等
[ 16]
首先合成了含 Eu

3+
的小分子配合物单

体(见图 2) , 然后在 AIBN 的引发下, 与苯乙烯单体进行共

聚,制得了可发射红色荧光的含 Eu3+共聚物,其荧光强度

随着 Eu
3+
含量的增加而线性增加 。

Wang 等[ 17] 首先以 AA和不同的 β-二酮小分子化合物

(如 acac、BA 、DBM 或 T TA,其中 acac为乙酰丙酮, BA 为

苯甲酰丙酮, DBM 为二苯甲酰甲烷)为配体制得稀土配合

物单体, 然后再与 MM A 进行共聚反应(见图 3a) , 最终制

得一系列含 Eu3+共聚物荧光材料。将 po ly ( MM A-co-

AAEu( T TA) 2 ) 共聚体系与 Eu ( TTA ) 2AA 直接掺杂于

PM MA 中得到的 Eu( TTA) 2 AA/PM M A掺杂体系的荧光

性能进行了对比(见图 3b) ,对于掺杂体系, 当 Eu
3+
的含量为 2.71 mol%时,荧光强度达到最大值, 继续

增加稀土离子的含量则出现“浓度猝灭”现象。而对于共聚物 poly ( MM A-co-AAEu( T TA) 2 )体系来说,

Eu3+的含量在 0 ～ 6.38 mo l%测试范围内, 荧光强度均随着 Eu3+含量的增加而逐渐增大。

2　原位复合法

利用小分子稀土配合物单体的聚合反应制备聚合物稀土配合物发光材料时,首先必须制备稀土配合

物单体,由于其具有聚合活性, 故制备条件要求较高,然后使其均聚或与其它单体共聚, 相当于“两步反

应”,制备过程相对繁琐, 而原位复合法则是直接将稀土化合物加入到聚合单体中进行原位聚合,一步反

应制备聚合物稀土配合物,制备过程相对简单 。

王冬梅等
[ 18]
使稀土离子与 M A的羧基以及有机配体 Phen 和 DBM 同时配位,采用原位复合的方法

制备了含稀土配合物透明树脂(见图 4a) ,可发射出稀土离子的特征荧光,且在稀土配合物含量相同的情

况下, 原位复合法制备树脂的荧光强度明显高于直接掺杂法制得的光学树脂,且荧光寿命明显延长。通

过对原位复合法制备的光学树脂中稀土配合物的微观形态研究发现, 在聚合物基质中形成的稀土配合物

较均匀地分散于聚合物体系中,稀土配合物的尺寸均小于 20 nm(见图 4b) ,这说明这种原位复合方法中

聚合物链段不仅有效地控制了生成的稀土配合物的尺寸,也使稀土配合物稳定地分散在三维的聚合物网

络中。
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图 3　含 Eu3 +共聚物的制备( a)及 poly ( M M A-co-AAEu( TTA) 2 )和 Eu( TTA ) 2 AA/ PM M A

的荧光强度与 Eu3+含量之间的关系( b)

Figur e 3　P reparation o f the Eu3 +-containing copo lymers( a) and dependence o f the emission intensities

of po ly( M M A-co-AAEu( TTA ) 2 ) and Eu( T TA) 2 AA/ PM M A on the Eu content ( b)

图 4　原位复合法制备含稀土配合物透明光学树脂的过程( a) Eu3 +-3( TTA )-2.0( phen)-M A/ St

光学树脂的 TEM 照片( b)

Figure 4　Synthetic route fo r the optical resins Eu-containing lanthanide complexes by in situ composite

method ( a) and TEM pho to of the composite resin containing Eu3 +-3( TTA )-2.0( phen)-M A/ St

3　稀土离子与聚合物的配位反应

在聚合物链上引入一些可与稀土离子发生配位反应的基团,如羧基 、磺酸基 、β-二酮 、吡啶和冠醚等,

利用这些基团与稀土离子之间的配位反应,可将稀土离子直接键合于聚合物链上, 从而制得聚合物稀土

配合物发光材料 。

3.1 　稀土离子直接与含配位基团的聚合物配位

Okamo to[ 19, 20]研究了含有 Dy3+ 、Er3+ 、Eu3+ 、Sm3+ 、Tb3+稀土离子的聚合物材料的荧光性能, 这些

聚合物基体材料主要包括聚丙烯酸( PAA) 、苯乙烯/丙烯酸共聚物( PSAA ) 、甲基丙烯酸甲酯/甲基丙烯

酸共聚物( PM M/MA)等 。研究表明, 这些含稀土离子的聚合物材料在紫外光的激发下均可发射出各自

稀土离子的特征荧光 。同时也发现,对于以 PSAA 和 PM M/MA 为基体的稀土材料, 当稀土含量为 4 ～

6%时荧光强度达到最大值,随着稀土离子含量的继续增加,荧光出现了猝灭。
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图 5　主链和侧链上含有 β-二酮结构的聚合物

Figure 5　Structures o f poly ( a ryl β-dike tone) and poly ( p-benzoy lacety lsty rene)

Ueba和 Liang 等[ 21, 22]将含有 β-二酮或羧基的聚合物与稀土离子配位(见图 5和图 6) , 得到了具有

较好单色性的发光材料。但聚合物分子链的空间位阻使得稀土离子与配位基团的配位反应比较困难, 稀

土离子的配位数很难得到满足,导致聚合物稀土配合物的荧光强度较低。

图 6　Ln-PSH PEA 的结构

Figure 6　Structure of Ln-PSHPEA

3.2　稀土离子同时与高分子配体和小分子配

体配位

针对上述问题,研究者发现在聚合物稀土

配合物体系中引入有机小分子化合物, 如

T TA 、DBM 、Phen 等作为小分子配体, 可与聚

合物起到协同配位的作用,有利于满足稀土离

子高配位数的要求, 同时小分子配体可参与能

量吸收与分子内的能量传递,因此可降低产生

“浓度猝灭”的可能性, 提高稀土离子的荧光发

射强度 。

Wang 等
[ 23]
制备了不同类型的含可与稀土

离子配位的基团的聚合物,包括聚苄基丙二酸

图 7　PBM AS, PBAAS 和 PBAABAS 的结构

Figure 7　S tructur es o f PBM AS, PBAAS and PBAABAS

苯乙 烯 ( PBM AS ) 、聚 苄 基 丙 酮 苯 乙 烯

( PBAAS ) 、聚苄基-偶氮羟基苯甲酸苯乙烯

( PBAH BAS) (见图 7) 。以其作为高分子配体,

分别以 T TA 、8-羟基喹啉( H Q) 、Phen等作为小

分子协同配体,制得了多种含 Eu3+的聚合物荧

光材料 。结果表明, 当未加入协同配体时, 由于

Eu
3+
和聚合物之间的多重配位键的形成受到空

间位阻的限制, 键旋转的自由度降低,得到的聚

合物稀土配位体系的荧光强度较弱, 而引入了

小分子配体的配位聚合物体系则能够发射出很

强的荧光。

Feng 等[ 24]合成了四种聚合物,包括 PBDP 、

PBDAs 、PBDSb和 PBDBi, 分别利用大分子侧链上的 P 、As 、Sb 和 Bi与 Eu3+ 、Tb3+和 Sm 3+之间的配位

反应, 以不同的小分子化合物(如 T TA 、Phen和 HQ)作为协同配体, 制备出了一系列具有优良荧光性能

的聚合物稀土材料(见图 8) 。

王忠刚课题组[ 25 ～ 30] 设计合成了一类含羧基侧基的新型聚芳醚酮高分子配体 ( PEK s, 包括 PEK-1 、

PEK-2和 PEK-3) , 与上述传统的丙烯酸类聚合物相比,该类聚合物不仅具有羧基可配位基团,而且其庞

大的刚性芳香骨架结构使其具有更加优异的热性能(如玻璃化转变温度均超过 210℃, 5%热失重温度均

高于 402℃) ,同时还具有较好的溶解性及成膜性, 因而是一类综合性能优异的聚合物材料。同时, 分别
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图 8　L-Ln3 +( TTA ) n 的结构

Figure 8　Structures of L-Ln3 +( TTA ) n

以 Phen 、DBM 和 HQ 作为协同配体, 以 Eu
3+
、Tb

3+
、Sm

3+
和

Dy3+作为中心稀土离子, 制得了一系列新型聚芳醚酮稀土配合

物(见图 9) 。研究表明, 稀土离子通过配位的方式能够均匀地

分布于配位聚合物体系中 。在紫外光的激发下, 聚芳醚酮稀土

配合物能够发射出各自稀土离子较强的特征荧光并具有较好的

单色性,其荧光性能(荧光强度和荧光寿命)均优于相应的小分

子配合物。例如,对于 T b
3+
聚芳醚酮配合物, 与 Tb

3+
-Phen相

比, PEK-1-Tb
3+
-Phen的荧光强度提高了近 5倍,荧光寿命也从

0.63 m s延长为 0.95 m s。另外,小分子配体的引入, 有助于满

足稀土离子的配位数,并可参与能量的吸收与传递,与高分子配

体之间起到了协同配位作用, 使材料的荧光强度显著增强,

PEK-1-Tb3+-Phen的荧光强度约为 PEK-1-Tb3 +的荧光强度的 32倍。同时, 小分子配体的协同配位作

用可有效避免“浓度猝灭”,使材料的荧光强度随体系中稀土含量的增大而显著增强 。

图 9　聚芳醚酮稀土配合物 PEK-RE3 +-Phens 的合成

Figure 9　Synthesis o f po ly ary letherketone r are ear th comple x PEK-RE3 +-Phens

图 10　不同 Eu3+含量的 PEK-1-Eu3+-Phen 的荧光发射谱图( a)及 PEK-1-Eu3 +-Phen

的荧光强度与 Eu3+含量之间的关系( b)

Figure 10　F luor escence emission spectra of PEK-1-Eu3 +-Phen w ith different content o f

Eu3 + ion ( a) and dependency of emission intensity of PEK-1-Eu3 +-Phen complex on

the content of Eu3+ io n ( b)
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　　王忠刚课题组
[ 26]
研究了不同 Eu

3+
含量的 PEK-1-Eu

3+
-Phen 的荧光发射谱图及 PEK-1-Eu

3+
-Phen

的荧光强度与 Eu3+含量之间的关系(见图 10) ,可以看出, Eu3+的含量在 1.16-11.40%( w t)的范围内, 荧

光强度均随着 Eu3+含量的增加而逐渐增大, 没有出现“浓度猝灭”的现象。另一方面,制得的聚芳醚酮稀

土配合物可溶于 DMF 、DM SO 和 NM P 等常用有机溶剂中, 可通过旋转或浇铸的方法制得薄膜样品, 在

365nm 的紫外灯照射下可发射出非常强的荧光(见图 11) 。所制备的上述新型的聚合物稀土配合物材料

不仅具有较强荧光发射 、较好单色性和较长荧光寿命, 而且具有优异成膜性,使该类材料成为极具应用潜

力的功能性材料 。

图 11　PEK-1-Eu3+-Phen 和 PEK-1-Tb3 +-Phen 粉末 、溶液和薄膜样品的荧光照片

Figure 11　Emission images of pow der , solution and film samples o f ( a) PEK-1-Eu3+-Phen;

( b) PEK-1-Tb3 +-Phen under the UV lamp (λ=365 nm) .

图 12　T TA-Si-Tb-PVPD 的合成

Figure 12　Synthesis of TTA-Si-Tb-PVPD

3.3　稀土无机有机聚合物杂化

近年来, Yan课题组在稀土无机有机聚合物杂化发光材料的化学键组装方面做了大量的研究工
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作
[ 31 ～ 34]

。他们合成了三种碳链聚合物( PVPD 、PMAA 和 PVPDM AA) ,然后采用偶联剂分子三乙氧基

硅烷基异氰酸丙酯( TESPI)对稀土离子的优良配体 TTA 进行修饰,得到了交联前驱体 TTA-Si,利用稀

土离子与聚合物分子链上的配位基团以及 T TA-Si上 β-二酮功能基团间的配位反应,合成了三种铽杂化

聚合物发光材料( TTA-Si-T b-PVPD 、T TA-Si-Tb-PM AA 以及 TTA-Si-Tb-PVPDM AA) , 图 12 给出了

T TA-Si-Tb-PV PD的制备过程。研究表明,制得的聚合物杂化体系的结构均一, 体系内分子间可进行有

效的能量传递, 在紫外光激发下杂化材料可显示出较强的 Tb3+的荧光发射, 在光电器件中具有潜在应

用。另外, 他们还制备了一种新型的稀土有机/无机/聚合物杂化材料 Eu/Tb-( PH A-Si )-PMM A 。研究

表明聚合物 PM MA 的引入可显著提高杂化材料的荧光性能,与未引入 PM M A的二元杂化材料 Eu/Tb-

( PH A-Si)相比, 三元杂化材料 Eu/ Tb-( PHA-Si )-PMM A 表现出更强的荧光, 更长的荧光寿命和更高的

量子效率。

4　结语与展望

聚合物稀土配合物兼具稀土离子独特发光性能和聚合物优异的成膜性 、加工性能等,作为荧光材料 、

激光材料以及光功能转换材料等在诸多领域具有广阔的应用前景 。为了获得具有优异发光性能,且成膜

性及加工性好的聚合物稀土配合物发光材料,近年来, 研究者在聚合物稀土配合物的制备方法, 大分子配

体和小分子共配体的结构及其与发光性能间的关系等方面均取得较大研究进展:

( 1)利用小分子配合物单体聚合反应将稀土离子直接键合于大分子链上, 有助于稀土离子的均匀分

散,可有效避免因稀土离子聚集造成的“浓度猝灭”现象,荧光强度可随稀土含量线性增大,可得到稀土含

量高且荧光较强的聚合物稀土发光材料 。但另一方面,该方法对稀土配合物单体和聚合物的要求比较

高,稀土配合物单体必须具有活性, 易与聚合物单体发生聚合反应, 同时在聚合反应时, 由于稀土配合物

单体的分子量比较高 、空间位阻大, 导致产率一般较低;

( 2)将稀土化合物加入到聚合单体中进行原位聚合, 可以制备稀土配合物在聚合物基质中较均匀分

散的聚合物稀土配合物材料。此原位复合方法制备聚合物稀土配合物的过程相对简单, 但复杂的反应体

系也会使反应产物的结构不易控制;

( 3)将可配位基团引入到高分子链上制备大分子配体,利用小分子配体(如 Phen 、T TA 、DBM 等)与

大分子配体进行协同配位,可满足稀土离子多配位数的要求,制得具有优异荧光性能的发光材料;

( 4)稀土无机有机聚合物杂化发光材料兼具稀土配合物发光性能和无机基质良好的化学 、热力学稳

定性, 以及聚合物材料良好的加工性能等 。而且, 由于体系中稀土离子与无机材料和有机聚合物之间均

以配位键结合, 可满足稀土离子高配位数的要求, 能够有效避免稀土离子的“浓度猝灭”现象,从而可获得

具有良好荧光性能的新型稀土聚合物发光材料。

在聚合物稀土配合物发光材料的实际应用中,应综合考虑聚合物的结构与性能 、聚合物与稀土离子

的能量匹配关系以及稀土离子的发光特点,根据对材料热性能 、力学性能 、发光性能和成膜性能的要求选

择合适的制备方法, 同时兼顾材料合成方法的难易程度以及制备成本等。目前有关聚合物稀土配合物发

光材料领域还多处于材料结构设计 、合成和发光性能的实验室研究阶段。今后的研究要在进一步深入研

究材料的发光机理和结构与性能之间的关系的同时, 加强不同专业背景科研人员共同交叉协作,加快聚

合物稀土配合物发光材料产业化应用的步伐 。

参考文献:
[ 1 ] 　Ch ai W J, Li W X, Sun X J, Ren T, Shi X Y.J Lumin, 2011, 121( 2) :225～ 230.

[ 2 ] 　Zhang F, Zh ao D Y.ACS Nano, 2009, 3:159～ 164.

[ 3 ] 　E liseeva S V, Kotova O V, Gumy F, Semenov S N, Kessler V G, Lepnev L S , Bǜnzli J-C G, Kuzmina N P.J Phy s Chem A, 2008,

112:3614～ 3626.

[ 4 ] 　W ang H G, Li Y X, Sun L, Li Y C, Wang W , Wang S , Xu S F, Yang Q B.J Colloid Interface Sci , 2010, 350:396～ 401.

[ 5 ] 　Yang T L, Zhang J J , Gao M, Yang J H .J Rare Earth s, 2010, 28:179～ 182.

·98· 　　　　　　　高　　分　　子　　通　　报 2011 年 9 月　



[ 6 ] 　Yan Z Z, Dai G L, Liang H D, Lin Y Q.J Lumin, 2011, 26:218～ 222.

[ 7 ] 　Quang A Q L, Bess on E, H ierle R, Mehdi A, Reyé C, Corriu R, Ledou x-Rak I.Op t Mater, 2007, 29( 8) :941～ 948.

[ 8 ] 　Du C X, Xu Y, Ma L, Li W L.J Al loys Comp, 1998, 265:81～ 86.

[ 9 ] 　W olff N E, Pressley R J.Ap pl Phy s Let t, 1963, 2:152～ 154.

[ 10] 　Guo L, W u S Z, Zeng F, Zhao J Q.E ur Polym J, 2006, 42:1670～ 1675

[ 11] 　唐洁渊, 章文贡.高分子学报, 2002, 4:479～ 486.

[ 12] 　Cong Y, Fu J, Cheng Z Y, Li J, Han Y C, Lin J.J Polym S ci Part B:Polym Phy s, 2005, 43:2181～ 2189.

[ 13] 　Zhao L M, Yan B.J Non-Crys t Solids, 2007, 353:4654～ 4659.

[ 14] 　S hunmu gam R, T ew G N.Polym Adv Tech nol, 2007, 18:940～ 945.

[ 15] 　刘文敏, 汪联辉, 王家芳, 章文贡.中国稀土学报, 1999, 17:20～ 23.

[ 16] 　Ueba Y, Zhu K J, Ban ks E, Okamoto Y.J Polym S ci Part A:Polym Chem, 1982, 20:1271～ 1278.

[ 17] 　W an g L H, W ang W, Zhan g W G, Kang E T, H uang W .Chem Mater, 2000, 12:2212～ 2218.

[ 18] 　W an g D M, Zhan g J H , Lin Q, Fu L S, Zhang H J, Yang B.J Mater Chem, 2003, 13:2279～ 2284.

[ 19] 　Banks E, Okam oto Y, Ueba Y.J Appl Polym S ci, 1980, 25:359～ 368.

[ 20] 　Okamoto Y, Ueb a Y, Dzhanibekov N F, Banks E.Macromolecules, 1981, 14:17～ 22.

[ 21] 　Ueba Y, Ban ks E, Okamoto Y.J Appl Polym S ci, 1980, 25:2007～ 2017.

[ 22] 　Liang X, Jia X Q, Yang Y, H ou L P.Eu r Polym J, 2010, 46:1100～ 1105.

[ 23] 　W an g Y P, Lei Z Q, Feng H Y, Bao J T, Wang Y B.J Appl Polym S ci, 1992, 45:1641～ 1648.

[ 24] 　Feng H Y, Jian S H, W ang Y P, Lei Z Q, Wang R M .J Ap pl Polym Sci , 1998, 68:1605～ 1611.

[ 25] 　Liu D, W ang Z G.Polym er, 2008, 49:4960～ 4967.

[ 26] 　Liu D, W ang Z G, Yu H , You J.Eur Polym J, 2009, 45:2260～ 2268.

[ 27] 　Liu D, Yu H , W ang Z G, Nie Q P.Polym Int , 2010, 59:937～ 944.

[ 28] 　刘丹, 王忠刚.高分子学报, 2010, 5:567～ 573.

[ 29] 　王忠刚,刘丹,中国发明专利, 2011, ZL 200710012929.6.

[ 30] 　王忠刚,刘丹,中国发明专利, 2009, CN 101402855.

[ 31] 　Yan B, Wang Q M .J Photochem Ph otobiol A:Chem, 2008, 197:213～ 219.

[ 32] 　Qiao X F, Yan B.Eur Poly m J, 2009, 45:2002～ 2010.

[ 33] 　S heng K, Yan B, Qiao X F, Guo L.J Photochem Ph otobiol A:Chem , 2010, 210:36～ 43.

[ 34] 　Guo L, Yan B, Liu J L, S heng K, Wang X L.Dal ton Trans, 2011, 40:632～ 638.

Syn th esis an d Fluore scen ce P rop ert ies of P olymer Rare Earth Comp lexes
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Ab str ac t:Polymer ra re earth complexes po ssess excellent fluo rescence proper ties and good

pro cessability .The study on synthesis and properties of these m aterials is signif icantly important for

bo th academic research and pract ical applicat ions in a variety of fields such as light-emitting display and

optics comm unicat ions.This paper review s the recent advances in the synthesis of po lymer rare earth

com plexes and st ructure-proper ty rela tionships, w ith the em phasis on the novel synthesis method for

the polym er rare earth complexes w ith high rare earth ion contents and intense f luo rescence.In

addit ion, this paper indicates the m ain problem s existing in the cur rent po lymer rare earth complexes

and future developing t rend in this f ield.

Ke y word s:Po lymer;Rare earth complexes;Fluo rescence materials;Synthesis;Propert ies
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